GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI 0C169
P-N-P TRANZISTOR 0CI70

PolovodiZovj prvek TESLA OC169 @ OCI70 Je germaniovy vvwlolnl-vonlnl
tranzlstor v p-n-p_provedenl, urienj pro OC170 vysokofrekvenénl o mezl-
frekvenénl zesilovate, OC169 pro mezlfrekvenéni zesilovade v phijimacich pro
pHilem am a fm signéld.

Provedeni:

Tranzistor Jo zopouzdien v kovovém pouzdru se sklendnou prichodkou.
Z6kladn! elektrodu ~ kolektor — tvoll destiéka monokrystalického germania
vodivostl typu p. Na ni je vytvolena vrstva béze difuzl neistotami typu n
a rekrystalizované vrstva typu p (emiter) procesem slévén a difuze, Viastni
systém tranzistoru Jo pHipevndn k pHvodnim drétdm, prochézejicim prichod-
kou @ neprodylnd uzovlen kovovim mxdum. vw«y Jodnotlivich elektrod
isou od sebe rdzné vzdéleny. Cerve ou aten kolektor (C), ktery
o vidélendi od vivodu sinént (5. Vedia stindel Jo vivod béze (B) o

8] emiteru (8),

Charakteristické Gdaje: (Teplota okoli +25°C)

Imenovité hodnotyt
Kildovj. proud kolektoru
(Uca = 6V
(~Ucp = 20 V)
Kiidowj proud emitoru
(-Ugg = 0.5 V)
Napiti béze
(~Ucg =6V, Ig =1 mA)
Proud béze
(~Ucs =6V, Ig=1mA) wA
Proudovj zesllovact Zinitel
Uca =6V, Ig =1 mA) 2...30
Proudovy zesllovaci Zinitel
abs. hodnota
(Ucp =6V, Ig=1mA,
f = 30 MHz) Fhae |
Cinitel fumu

(-Uca =6V, Ig=1mA,
§ =045 MHz, R; = 200 Q)
(-Ucg =6V, Ig =1 mA,

=107 MHz, R; = 150 Q)
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Mezni kmitoZet
(Ucg=6V, Ig=1 mA, Tg= 0 MH:

Charakteristické Udaje pii provozu s maljm vf signélem:
Zopojeni s uzemndnfm emiterem:
V pracovaim bodé T, = 25°C, ~Ucg = 6 V, 1g = 1 mA
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mox +75 oC
mox 06 °C/mW
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Doporudeni pro konstruktéry:
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. Tranzistory Jsou odolné protl GZinkim chvéni .

Tranzlstory se upevAull v pHistrol bud nasunutim do objimky pro tran-
zistor nebo phpélenim vivodd o upevnénim pouzdra protl volnému
pohybu, Zasune-ll se tranzistor do objimky, mohou se zkrétit vivody
tranzistoru of no 6-8 mm. Vivody se nesmi ohibat ve vzdélenostl blIE
nel 3 mm od kraje pourdra tranzistoru, V misté plechodu ze sklendné
prichodky se vivody nesmi ohfbat, nebot hrozi nebezpeli ulomeni
plivodu,

PH péjent Jo nulno odvédat vanikajici oteplenl vjvodd nejlépe uchopenim
vivodu do Zelist! plochjch klelt! v mists mezl tranzistorem @ péjenjm
bodem. Poullje-ll se péjedla s hrotem 400°C teplym, mdle bjt doba
péjen! nezkrécenjch vivodd nejvile 5 viefin, zkrécenjch na 10 mm
nejviie 2 vieRiny.

Tranzlstory Jsou neprodyind zapouzdieny a odolné protl Kiimatickim vilvim
~ v0& GEinkOm mrozu ~35° C (ckouil se podle CSN 345681, &,
houlka SA4), GEnkOm suchého tepla +70°C (El. 51, zkoulka $BE),
G&inkom vihkého tepla +35°C pM relativnl vikkostl 95 af 100 % (&I, 53,
akoulka SDS).

.mm o! do hodnoty
10 g pii kmitoftu 50 Hz (zkouil se podle CS , thoulka
SF4o) a proti dinkim pédu of do hodnoty 40 g (utmu w. xlonlhl SE4).
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